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T [EE w KRYSZTALOW (PTWK)
Polish Society for Crystal Growth
K Nr 22 - 2004

Zarzad Gléwny PTWK Prezes: prof. dr hab. Anna Pajaczkowska
Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych  Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych
ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa E-mail: apajaczkowska@hotmail.com
Tel.: +48 22 8349949; Fax: +48 22 8349003 pajacz_a@itme.edu.pl
Internet: www.ptwk.org.pl
Sekretarz: doc.dr hab. Marek Berkowski
Konto PTWK: Millennium BIG Bank S.A. Instytut Fizyki PAN
11501303-0012351497 E-mail: berko@ifpan.edu.pl

SPRAWOZDANIE ZARZADU POLSKIEGO
TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW (PTWK)
Z DZIALALNOSCI W OKRESIE 2001 - 2004

L WPROWADZENIE

W dniu 16 maja 2001 r. w Poznaniu na walnym zebraniu wybrano:
Zarzad w skladzie:
prof. dr hab. Stanistaw Krukowski, prezes elekt
doc. dr hab. Marek Berkowski, sekretarz
dr Tomasz Klimczuk, sekretarz techniczny
mgr Barbara Kaczmarek, skarbnik
Komisja rewizyjna:
prof. dr hab. Wojciech Sadowski, przewodniczacy Komisji
inz. Jarostaw Kisielewski, cztonek
dr Dobrostawa Kasprowicz, cztonek
Sekcje specjalistyczne:
a) Krysztaty objetosciowe:
prof. dr hab. Marek Kozielski, przewodniczacy
prof. dr hab. Keshra Sangwal, wiceprzewodniczacy
b) Mikrostruktury krystaliczne:
prof. dr hab. Maciej Oszwaldowski, przewodniczacy
doc. dr hab. Zbigniew Zytkiewicz, wiceprzewodniczacy
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Ponadto, zgodnie ze statutem PTWK, prof. dr hab. Anna Pajaczkowska, wybrana
na prezesa — elekta w Nateczowie w 1998 roku, objeta funkcj¢ prezesa, a prof. dr
hab. Keshra Sangwal dotychczasowy prezes PTWK kadencji 1998 — 2001, zostat eks
— prezesem.

W okresie sprawozdawczym Zarzad pracowat w nastgpujacym skladzie:

prof. dr hab. Anna Pajaczkowska - prezes

prof. dr hab. Stanistaw Krukowski - prezes elekt

prof. dr hab. Keshra Sangwal - eks — prezes

doc. dr hab. Marek Berkowski - sekretarz

dr Tomasz Klimczuk - sekretarz techniczny

mgr Barbara Kaczmarek - skarbnik

prof. dr hab. Marek Kozielski - przewodniczacy Sekcji Krysztatow
Objetosciowych

prof. dr hab. Keshra Sangwal - wiceprzewodniczacy ww. Sekcji

prof. dr hab. Maciej Oszwatdowski - przewodniczacy Sekcji Mikrostruktur
Krystalicznych

doc. dr hab. Zbigniew Zytkiewicz - wiceprzewodniczacy ww. Sekcji

Prezes w swoim wystapieniu programowym omodwita koncepcje sprawnego
funkcjonowania PTWK w okresie 2001 — 2004 r.:

- przedstawiona zostala do rozwazenia i szczegétowego przedyskutowania koncep-
cja wspdlnego organizowania konferencji PTWK z konferencjg ICSSC. Koncepcja ta
powinna doprowadzi¢ do pelnej integracji Srodowiska osob zajmujacych si¢ wzrostem
krysztatow i ich zastosowaniami,

- dyskutowano reaktywowanie Sekcji Krysztaly Ciekte i Molekularne przewodni-
czgcy - dr hab. Stanistaw Klosowicz, ktora na poczatku kadencji 2001 - 2004 zostata
zlikwidowana.

- przedyskutowano sprawy zwiazane z dzialalnoscia Komisji Terminologii Nauko-
wej

II. EFEKTY DZIALALNOSCI USTEPUJACEGO ZARZADU PTWK

Zarzad wybrany na walnym zebraniu w Poznaniu podczas swojej kadencji zebrat
si¢ na siedmiu posiedzeniach:

- 21 maja 2001 r. w Poznaniu w osrodku Malta Camping w czasie trwania konfe-
rencji PCCG-VI,

- 22 pazdziernika 2001 r. w Warszawie w Instytucie Technologii Materialow Elek-
tronicznych,

- 26 kwietnia 2002 r. w Poznaniu na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Po-
znanskiej w drugim dniu trwania Sympozjum “Wzrost i Charakteryzacja Krysztalow
Objetosciowych”
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- 16 pazdziernika 2002 r. w Zakopanem podczas konferencji ICSSC’02 oraz drugiej
cze$ci w Wiedniu w dniu 19 pazdziernika 2002 r. w czasie konferencji Crystal Growth
and Epitaxy,

- 26 lutego 2003 r. w Warszawie w Instytucie Technologii Materiatéw Elektronicz-
nych,

- 25 wrze$nia 2003 r. w Warszawie w Instytucie Technologii Materialéw Elektro-
nicznych,

- 25 lutego 2004 r. w Warszawie w Instytucie Technologii Materialéw Elektronicz-
nych.

Zebrania Zarzadu zgodnie z koncepcja przyjeta na pierwszym spotkaniu odbywaty
sie dwa razy w roku, wiosng i jesienia. W mijajacej kadencji nastepujace sprawy mozna
uzna¢ za najistotniejsze:

a) Organizacja/wspodlorganizacja konferencji i sympozjow

- 6" International Conference on Intermolecular Interaction in Matter w Gdansku,
wrzesien 2001 r., organizatorzy Instytut Fizyki Politechniki Lubelskiej, Wydziat Fizy-
ki i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej, PTWK, prof. J. Olchowik, prof.
W. Sadowski,

- Sympozjum ,Wzrost i charakteryzacja krysztaléw objetosciowych”, Poznan,
25-26.04.2002 r., organizatorzy: Wydzial Fizyki Technicznej Uniwersytetu Po-
znanskiego, prof. M. Kozielski, prof. M. Oszwaldowski,

- International Conference on Solid State Crystals - Materials Science and
Applications, 14-18.10.2002 r. Zakopane, organizatorzy: WAT, PTWK prof.
A. Rogalski, prof. A. Pajagczkowska,

- International Symposium of 50" Anniversary of the Death of prof. dr Jan
Czochralski, Torun, Kcynia, 26-27.04.2003 r., organizatorzy: PTWK, Instytut
Fizyki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu oraz zarzad Gminy i Miasta
Kcynia, prof. A. Pajaczkowska, prof. H. Mgczynska, mgr J. Kurant. Organizato-
rem prowadzacym byto PTWK wraz z ITME.

- VII Miedzynarodowa Konferencja ,Mi¢dzyczasteczkowe i Magnetyczne Od-
dzialywania w Materii’, 4-7.09.2003 r. Mi¢dzyzdroje, organizatorzy: Instytut
Fizyki Politechniki Lubelskiej, Instytut Fizyki Politechniki Szczecinskiej, Wy-
dzial Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej, PTWK, Centrum
Nowych Materiatéw w Szczecinie, prof. J. Olchowik, prof. W. Sadowski, prof.
M. Wabia,

- 5% International Workshop on Molecular Beam Epitaxy and Vapour Phase
Epitaxy - Growth Physics and Technology, organizowana w ramach E-MRS
Fall Meeting w Warszawie 15-19.09.2003 r. Przewodniczacymi Komitetu E-
-MRS, Fall Meeting byli: prof. A. Mycielski, prof. K. Kurzydlowski, organizato-
rzy sympozjum: Centrum Doskonalosci CELDIS przy Instytucie Fizyki PAN,
Centrum Doskonato$ci CEPHONA przy Instytucie Technologii Elektronowej
w Warszawie, PTWK, prof. J. Kossut, doc. Z. Zytkiewicz,
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- International Conference on Solid State Crystals - Materials Science and Ap-
plications, 16-20.05.2004 r., Zakopane, gléwny organizator - PTWK. Przewod-
niczaca Komitetu Naukowego: prof. A. Pajaczkowska, wice- przewodniczacy
prof. S. Krukowski.

- Na podkreslenie zastuguje organizacja konferencji w Wiedniu przez Dyrektora
Polskiego Centrum Polskiej Akademii Nauk prof. Mariana Hermana na temat:
Crystal Growth and Epitaxy, ktorej wspoélorganizatorem bylo PTWK. Czton-
kowie PTWK licznie uczestniczyli w tej konferencji jako zaproszeni wykladow-

cy.

b) Konkurs prac doktorskich

Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztalow postanowilo promowaé wybitne prace na-
ukowe dotyczace wzrostu i charakteryzacji krysztalow objetosciowych, cienkich warstw
oraz struktur niskowymiarowych i przyznawac raz na trzy lata nagrod¢ naukowa za
najlepsze prace doktorskie z tej tematyki. Ustalono, ze laureaci nagrody beda zaproszeni
do wygtloszenia wyktadu na konferencji naukowej potaczonej ze Zjazdem Polskiego
Towarzystwa Wzrostu Krysztalow i otrzymaja dyplom uznaniowy. Na walnym zebraniu
powotano Kapitule Nagréd Naukowych PTWK. Przewodniczacg zostata wybrana prof.
dr hab. Bozena Hilczer, a jej cztonkami prof. dr hab. Maciej Oszwaldowski oraz prof.
dr hab. Antoni Rogalski. We wspolpracy z prof. K. Sangwalem opracowano regulamin
konkursu i rozestano do 70 katedr i Instytutow. Wplynely cztery prace. Konkurs zostat
rozstrzygniety przez Kapitule Nagrod Naukowych PTWK. Laureatka konkursu zostala
pani dr Magdalena Skutecka, promotorem byta prof. Ewa Talik z Uniwersytetu Slgskiego,
wyniki konkursu zostaly przedstawione w 7 protokole z zebrania Zarzagdu PTWK.

¢) Stownik terminologii
Komisja Stownika Terminologii prof. K. Sangwal we wspétpracy z doc. Z. Zytkiewiczem
opracowali okoto 30 stron haset. Calos¢ powinna by¢ gotowa w ciggu najblizszych tygo-
dni. Zarzad PTWK uwaza, ze nalezy podja¢ starania, aby stownik ukazaf si¢ w formie dru-
kowanej. Istnieje propozycja drukowania w wydawnictwie wydawanym przez ITME.

d) Biuletyn PTWK

W czasopismie ,,Materialy Elektroniczne” wydawanym przez Instytut Technologii Ma-
terialow Elektronicznych w Warszawie kontynuowano wydawanie kolejnych numerow
Biuletynu PTWK zawierajacych protokoty z zebran Zarzagdu PTWK oraz sprawozdania
Zarzadu i Komisji z dziatalnosci w okresie kadencji. Zarzad wyraza podzigkowania dy-
rektorowi ITME, dr. Zygmuntowi Luczynskiemu za przychylng postawe oraz zespotowi
redakcyjnemu czasopisma ,,Materialy Elektroniczne” za udziat w przygotowaniu Biule-
tynu PTWK.
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e) sprawy czlonkowskie i finansowe
W okresie sprawozdawczym zmart Cztonek Honorowy naszego Towarzystwa, zastuzony
badacz struktury krystalicznej ciala statego prof. dr hab. Julian Auleytner, zegnamy Go
z glebokim zalem.

W zestawieniu zbiorczym dot. skfadek ptaconych wykazano, ze: w 2001 r PTWK
zrzeszalo 96 cztonkow, aktualnie na dzien 1.05.2004 r. mamy 100 czlonkéw, w tym skre-
slonych zostalo 12 osdb, za naszej kadencji przybyto 15 osob. Pozostali tylko Ci ktorzy
oplacajg skladki. Nalezy doda¢, ze znaczna obnizka optaty konferencyjnej obecnej kon-
ferencji dla czlonkéw PTWK o 30 % spowodowala aktualizacje skladek cztonkowskich.
W niniejszej kadencji pozyskalismy rowniez trzech czlonkéw stowarzyszonych.

W okresie sprawozdawczym dokonano rejestracji PTWK w Sadzie Rejonowym dla
m. Warszawy, XX Wydz. Krajowego Rejestru Sagdowego, dokonano rejestracji w Urze¢dzie
Skarbowym i uzyskano numer NIP oraz w GUS numer Regonu. Od 2003 r. rozpoczgto
rozliczanie si¢ z Urzgdem Skarbowym. Dokonano zaleglego rozliczenia za 2002 r. oraz
biezacego za 2003 r. Sprawy rozliczen z Urzgdem Skarbowym udalo si¢ nam zalatwic bez
dodatkowych obcigzen finansowych dzigki uprzejmosci Pani Radcy Skarbowej, ktéra
prowadzi nasze sprawy bez oplaty. Uporzadkowanie spraw finansowych byto konieczne
ze wzgledu na samodzielne prowadzenie i rozliczanie finansowe organizowanych kon-
ferencji.

Przy przejmowaniu kadencji stan konta wynosit 5 346 zl (przejeto kas¢ w dniu
29.09.2001), nie uwzgledniajac wplat na niniejsza konferencje stan konta PTWK na dzien
17.05.2004 wynosi 10 198. 81 zl. Kwota niniejsza pochodzi ze sktadek cztonkow indy-
widualnych i stowarzyszonych. Mozna stwierdzi¢, ze stan konta PTWK po rozliczeniu
konferencji nie bedzie nizszy pomimo, ze pokrywamy koszty pobytu wigkszosci naszych
wykladowcow - 17 oséb. Zwolnilismy catkowicie z oplaty konferencyjnej 13 oséb, w
wigkszosci z krajow post komunistycznych, cztonkowie PTWK ptaca 70%, doktoranci
50% calkowitej oplaty konferencyjnej. Obecna konferencja liczy 174 uczestnikow w
tym z Polski - 100 os6b, 74 - z zagranicy w tym 18 z krajow postkomunistycznych, nie
nalezacych do UE.

PTWK prowadzi ciagla opieke nad mlodziezg z Kcyni, m.in. sponsorujemy ich uczest-
nictwo w naszych konferencjach. W czasie konferencji w Zakopanem i w Wiedniu PTWK
zebralo pienigdze od uczestnikéw konferencji na pomnik im. J. Czochralskiego. Doplate
1.220 zt pokrylismy ze sktadek PTWK, w sumie przekazano do organizatoréw w Kcyni
kwote 4.000 zt. PTWK jest umieszczone na plakietce cokotu pomnika jako jeden z funda-
torow pomnika. Doplaty i znizki oplat konferencyjnych byty mozliwe dzigki pozyskaniu
sponsoréow na obydwie konferencje (poswiecona J. Czochralskiemu i obecng).

Otrzymalismy dotacj¢ KBN na obydwie konferencje organizowane i rozliczane samo-
dzielnie przez PTWK oraz pozyskalismy wielu sponsoréw, ktorzy zostali wymienieni w
materiatach konferencji. Nalezy tu wymieni¢ dobrg wspotprace z Instytutem Technologii
Materialéw Elektronicznych, na terenie ktérego odbywalo si¢ przygotowanie obydwu
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konferencji. Nalezy podkresli¢, ze Instytut bierze udzial w organizacji izby pamieci prof.
J. Czochralskiego w Kcyni oraz zaopatruje szkoly w pomoce naukowe.

Nalezy doda¢, ze na podstawie decyzji Zarzadu PTWK przestalismy w kwietniu br.
pismo do Instytutu Pamigci Narodowej z prosba o sprawdzenie akt dot. ewentualnej
wspOlpracy prof. Jana Czochralskiego z rezimem hitlerowskim. Profesor jest patronem
naszego Towarzystwa i jest to sprawa istotna dla nas i wladz Politechniki Warszawskie;j.

Podsumowujgc, uwazamy, ze koszty konferencji migdzynarodowej powinny by¢ po-
krywane przez oplate konferencyjng oraz uzupetniane za pomoca sponsoréw. Natomiast
pienigdze PTWK powinny stuzy¢ organizacji spotkan cztonkéw PTWK, potaczonych
z krétkimi seminariami tematycznymi (1-2 dniowe) organizowanymi przez czlonkéw
PTWK, ktére powinny si¢ odbywaé w réznych osrodkach naukowych, tak jak to zapo-
czatkowano w poprzednich kadencjach.

Nalezy réwniez zwroci¢ uwage, ze PTWK ma wydatki stale jak np. optate strony in-
ternetowej - NASK, sprawy rejestracji w Sadzie wraz z notariuszem oraz obstuge konta
bankowego, sprawozdania do Urzedu Skarbowego sa dotychczas dokonywane przez
Radce Skarbowg nieodptatnie.

PODZIEKOWANIE

Prezes PTWK pragnie wyrazi¢ podziekowanie czlonkom Zarzadu za wspdtprace w
czasie realizacji dzialalnoéci Towarzystwa w szczegoélnosci: kol. Skarbnik - mgr Barbarze
Kaczmarek za prowadzenie spraw finansowych tych zaleglych i biezacych, czlonkow-
skich i organizacji konferencji (nalezy nadmieni¢, ze na ostatnich dwoch konferencjach
prowadzili$my finanse samodzielnie), dr Tomkowi Klimczukowi za organizacj¢ i biezace
prowadzenie strony internetowej w szczegolnosci projektowanie informacji o organizo-
wanych przez PTWK konferencjach i imprezach, kol. doc. Markowi Berkowskiemu za
sporzadzanie protokotow z zebran Zarzadu oraz kol. mgr Andrzejowi Klosowi za szcze-
golnie intensywng wspolprace przy przygotowaniu ostatniej (niniejszej) konferencji i
pelnienie funkgji sekretarza konferencji.
Dzigkuje rowniez pracownikowi ITME, Pani Ani Harasna, ktéra wspéipracowata ze mna
przy projektowaniu i wykonaniu strony graficznej obydwu konferencji.
Pragne podziekowac rowniez wszystkim osobom, ktére wspieraly nasza dzialalnos¢ w
okresie niniejszej kadencji.
Sprawozdanie przygotowali:

M. Berkowski - sekretarz

B. Kaczmarek - skarbnik

A. Pajaczkowska - prezes

Warszawa, 17.05.2004
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POLISH SOCIETY FOR CRYSTAL GROWTH

Triennial report of scientific activities: 2001-2004

In accordance with the Constitution of the Polish Society for Crystal Growth (PSCG)
the present three-year period of the activities of the society started after the General As-
sembly of the Polish Society for Crystal Growth held on 16 May 2001 in Poznan during
Sixth Polish Conference on Crystal Growth. At that time elections of President-elect,
Secretary, Technical Secretary and Treasurer of PSCG, and Chairpersons and Deputy
Chairpersons of its three divisions were held. At the same time the undersigned, who
was elected as President-elect by the General Assembly in May 1998, assumed the office
of the President of the Society.

During that period the organization of PSCG has been changed. The Section of Molecu-
lar and Liquid Crystals declared its will to exist as independent society. In accordance
to that the Sections has been dissolved during PSCG General Assembly in Poznan on
16™ May 2001. Since then PSCG consists of the two Sections: Bulk Crystals Section and
Crystalline Microstructure Section. During the present three-year period 2001-2004
these two divisions as well as the society as a whole took active part in the organization
or co-organization of several scientific events, which are briefly described below.

2001

6" International Conference on Intermolecular Interactions in Matter

10-13 September 2001, Gdansk (Poland); Organizers: Institute of Physics of Technical
University in Lublin and Institute of Applied Mathematics of Technical University in
Gdansk, Chairpersons: J. Olchowik W. Sadowski. Total number of participants: about
100. Conference language: English

2002

Symposium Growth and Characterization of Bulk Crystals

25-26 April 2002 Poznan (Poland). Organizer: Department of Technical Physics of Poznan
University. Chairpersons: M. Kozielski, M. Oszwaldowski,. Total number of participants:
abou 80. Conference language: Polish

Crystal Growth and Epitaxy

20-24 October 2002 Vienna (Austria); Organizers: Polish Academy of Sciences, Scientific
Center in Vienna, Austrian Academy of Sciences Federal Ministry of Education, Science
and Culture of the Republic of Austria, Polish Society for Crystal Growth, State Com-
mittee for Scientific Research, Poland - Fall Meeting; Chairpersons: M. Herman. Total
number of participants: about 40. Conference language: English. Proceedings Publishing
House (CUN) of the Polish Academy, of Sciences in Warsaw
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2003

International Symposium of the 50" Anniversary of the death of prof. Dr Jan Czochralski
26-27 April Torun, Kcynia (Poland); Organizers: Polish Society for Crystal Growth, Insti-
tute of Electronic Materials Technology and Institute of Physics of Nicolaus Copernicus
University in Torun; Chairpersons: A. Pajagczkowska, H. Megczynska, J. Kurant. Total
number of participants: about 100. Conference language: English

7" International Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter

4-7 September 2001, Migdzyzdroje (Poland); Organizers: Institute of Physics of Tech-
nical University in Lublin, Institute of Physics of Technical University in Szczecin and
Department of Physics and Applied Mathematics of Technical University in Gdansk,
Chairpersons: ]. Olchowik W. Sadowski, M. Wabia. Total number of participants: about
100. Conference language: English

5 International Workshop on Molecular Beam Epitaxy and Vapor Phase Epitaxy

15-19 September 2004 Warsaw (Poland); Organizers: European Materials Research So-
ciety - Fall Meeting; Chairpersons: J. Kossut Z. Zytkiewicz. Total number of participants:
about 100. Conference language: English. Proceedings E-MRS

2004

7" Polish Conference on Crystal Growth and International Conference on Solid State Crys-
tals - Materials Science and Applications:

16-20 April 2004, Zakopane (Poland); Organizer: Polish Society for Crystal Growth,
Chairpersons: A. Pajaczkowska, S. Krukowski. Total number of participants: about 170.
Conference language: English. Conference Proceedings: Crystal Research and Technology
ed by K. Sangwal and Proc. SPIE, ed. by: A. Rogalski

Other activities:

Other activities of the members and officers of the PSCG were concentrated in several

directions:

- the popularization of the growth and applications of crystals by organizing exhibition
on crystals in their mother institutions

- promoting the excellence in research in crystal growth area by founding PSCG prize,
which is awarded to the best PhD thesis in the field. The prize has been awarded to dr
Magdalena Skutecka from Silesian University.

- the propagation of the correct scientific and politics-free image of Jan Czochralski,
Professor of Warsaw University of Technology, and Patron of the Polish Society for
Crystal Growth, by publishing articles devoted to his life and scientific contribution
from historical perspective and by organizing scientific meetings and participating in
social events dedicated to his memory, Such symposium has been organized in 2000
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in Kcynia, the birthplace of the late Jan Czochralski.

- Standardization of the terminology in crystal growth field. The Polish Society for
Crystal Growth has also recently constituted a commission to standardize the Polish
language scientific terminology in the field of growth and characterization of bulk
crystals and thin films.

Website:

PSCG has its own website: http://www.ptwk.org.pl which serves as a source of informa-
tion about its current and past activities as well as provides links to other societies and
associations.

Membership:
PSCG has 105 active members at present.

Representative of the Polish Society for Crystal Growth for the period 2004-2007:
Prof. Stanistaw Krukowski — Chairman of PSCG
High Pressure Research Center
ul. Sokotowska 29/37, 01-142 Warsaw, Poland

Phone: +48 22 8880-244; Fax: +48 22 6324-218; E-mail: stach@unipress.waw.pl

Dr Dorota Pawlak - Secretary of PSCG
Institute of Electronic Materials Technology
ul. Wolczynska 133, 01-919 Warsaw, Poland
Phone: +48 22 8349 949; Fax: +48 22 8349 003 ; E-mail: dorotkapawlak@hotmail.com

Note: Since PSCG has more than 100 and less than 200 members it is according to Bylaws
of the IOCG, it is entitled to two members of the Council of IOCG.

Please note that in the last General Assembly in May 2001 Prof. Stanistaw Krukowski was
elected as the President of PSCG for the period 2004-2007. According to the constitution
of PSCG during the period 2001-2004 he has the position of president-elect of the society.
Other officers of the society were elected by the General Assembly of PSCG convened
during the Sixth Polish Conference on Crystal Growth in May 2004.
Anna Pajaczkowska
President PSCG
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SPRAWOZDANIE Z MIEDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
4ICSSC - 7PCCG

Zakopane/Koscielisko 16 — 20 maja 2004 r.

Miedzynarodowa Konferencja: 4™ International Conference on Solid State Crystals -
Material Science and Applications and 7* Polish Conference on Crystal Growth (4ICSSC
- 7PCCG) odbyla si¢ w WDW Koscielisko, w dniach 16 - 20 maja 2004 roku.

Gléwnym organizatorem Konferencji bylo Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztalow
(PTWK) z siedzibg przy przy Instytucie Technologii Materialéw Elektronicznych (ITME)
w Warszawie. Przewodniczagca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji
byla prof. Anna Pajaczkowska - prezes PTWK oraz wice - Przewodniczagcym byt prof.
Stanistaw Krukowski — wice - Prezes PTWK. Sklad Komitetu Naukowego Konferenc;ji i
Organizacyjnego jak réwniez Doradczego znajduje si¢ w Ksigzce Streszczen Konferencji
(Abstract Book).

Konferencja zostala zorganizowana dzigki pomocy finansowej udzielonej przez
Komitet Badan Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Szereg innych
instytucji t.j.: Instytut Fizyki Politechniki Lodzkiej, Instytut Technologii Elektronowej,
Silicon CEMAT pomoglo w dofinansowaniu kosztéw uczestnictwa oséb, ktore zwrocity
si¢ o takg pomoa. Konferencja byla zorganizowana przy szczegdlnej wspotpracy z Insty-
tutem Technologii Materialéw Elektronicznych (ITME) i jej pracownikéw.

W konferencji wzigto udzial 172 uczestnikéw w tym 67 z zagranicy z 18 krajow
oraz 105 z Polski. Wsrdd uczestnikow bylo 11 osob towarzyszacych dla ktorych byt
zorganizowany ,,Lady Programme”.

Zwolnionych z oplaty konferencyjnej (zaproszonych wykladowcow - 17 i uczestnikow
- 13) bylo 30 osdb, zwolnienie z czgsciowej wysokosci oplaty byli studenci - doktoranci,
ktorych bylo 12 oraz czlonkowie PTWK, ktérych bylo 32. Pozostali uczestnicy wnosili
pelna oplate konferencyjna.

Program naukowy obejmowal wyktady plenarne, 20 zaproszonych wykladowcow
wyglosito wyklady 1/2 godz. oraz 18 prac wlasnych zakwalifikowano do ustnej prezen-
tacji (15 min), z ktoérych wygtoszono 16.

W programie wykladéw plenarnych byla prezentowana praca doktorska dr Mag-
daleny Skuteckiej z Uniwersytetu Slaskiego, ktéra wygrata konkurs na prace doktorskie
wykonane w latach 2001 do 2004.

Odbyly si¢ dwie sesje plakatowe, przedstawiono 111 prac wlasnych (z publikowanego
spisu (Abstract Book) ubylo 8, a 2 prace przybyty).

Konferencje otwieral wyklad wprowadzajacy, honorowy, zwany imieniem Profesora
Jana Czochralskiego wygloszony przez profesora Roberta Sekerke z USA, Prezesa Mig-
dzynarodowej Organizacji Wzrostu Krysztalow. Wyklad dotyczyl proceséw wzrostu
krysztaléw, morfologii i nietabilnosci zwigzanej z ich wzrostem.

Pozostali wyktadowcy i autorzy sesji plakatowej omawiali materialy o szerokim
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zastosowaniu w opto- i mikroelektronice z grupy pélprzewodnikéw - III-V i II-VI,
nadprzewodnikéw, materialéw scyntylacyjnych, piezoelektrycznych, przewodnikéw
protonowych. Takich wystapien dotyczacych nowych materiatéw bylo 11. Szeroki zakres
prac (31) dotyczyl wzrostu krysztaléw objetosciowych i mikrostruktur krystalicznych
otrzymywanych metodami z fazy gazowej oraz metodami z roztworéw nisko i wysoko-
temperaturowych o spontanicznej krystalizacji i na zarodku (top-seed), metoda wedru-
jacej strefy, Czochralskiego, Bridgmana, wzrost profilowany i y - pulling. Prezentowano
prace otrzymywania azotkéw metoda wysokocisnieniowg i amonotermiczna,

Prace byly zwigzane z praktycznym zastosowaniem tych materialéw oraz ich pod-
stawowymi badaniami. Prezentowano wyniki z badan optycznych wykonywane wieloma
technikami, XPS, Ramana. Przedstawiono wyniki badan strukturalnych: defektéw metoda
mikroskopii elektronowej, topografii rentgenowskiej, promieniowania synchrotronowego
i za pomocg pomiaréw twardosci. W zakresie charakteryzacji i badan podstawowych
byto 21 prac.

Wiekszo$¢ prezentowanych prac wigzata kompleksowo zagadnienia wzrostu i opisu
zachodzacych zjawisk fizycznych, ktére prowadzily do wyjasnienia procesoéw istotnych
w zastosowaniach omawianych materialéw. Oprécz prac doswiadczalnych byly réwniez
prace teoretyczne, oméwione byly najnowsze trendy w nauce i zastosowaniach od kropek
kwantowych do struktur wielowarstwowych, modelowanych, materialéw fotonicznych
itp.

Na podstawie otrzymanych opinii mozna stwierdzi¢, ze Konferencja w pelnym za-
kresie spelnila oczekiwania uczestnikéw z Polski i zagranicy. Zgloszone prace do druku
po recenzjach beda opublikowane w dwoch czasopismach migdzynarodowych: Crystal
Research and Technology i Opto-Electronics Review.

W czasie konferencji odbylo si¢ siddme Walne Zebranie PTWK na ktérym ust¢pujacy
Zarzad zlozyl sprawozdanie z trzyletniej dzialalnosci i otrzymat absolutorium. Wybrano
nowy Zarzad, Prezesem zostal prof. Stanistaw Krukowski z UNIPRESS-u z Warszawy
oraz wybrano Prezesa Elekta - prof. Wojciecha Sadowskiego z Politechniki Gdanskiej.

Informacje o konferencji i dziatalno$ci PTWK znajduja si¢ na stronie internetowe;
Towarzystwa: www.ptwk.org.pl

Przewodniczaca Komitetu Naukowego 4ICSSC - 7PCCG
Prof. dr hab. Anna Pajaczkowska

Wice - Przewodniczacy Komitetu Naukowego 4ICSSC - 7PCCG
Prof. dr hab. Stanistaw Krukowski
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GRANTY REALIZOWANE W ITME 2004 R.

Lp.

Nr zlecenia

Temat

Kierownik

04-9-9169-1

Opracowanie podstaw technologii powtok ce-
ramiczno-metalowych odpornych na utlenia-
nie i Scieranie w wysokich temperaturach.

dr hab. inz. K. Pietrzak

18-9-9194-2

Tlenoboran gadalinowo-wapniowy GdCa,
(BO,),- nowy krysztat piezoelektryczny.

prof. dr hab.
A. Pajaczkowska

04-9-91796-2

Badanie wptywu warstw barierowych (tlenko-
wych) na mikrostrukturg warstw przej$ciowych
ceramik nietlenkowych w wielowarstwowych
materiatach ztozonych.

dr inz. W. Olesinska

14-9-9200-2

Inteligentny system pomiarowy do bada-
nia centrow defektowych w materiatach
pétizolujacych.

dr inz. M. Pawtowski

18-9-9201-2

Skaterometria objetosciowa krysztatéw

mgr inz. A.Bajor

02-9-9207-2

Wysokotemperaturowe wtasnosci tribolo-
giczne azotku molibdenu domieszkowanego
miedzia

doc dr hab. inz.
J. Jagielski

04-9-9208-2

Ag-Fe i Ag-Fe,O, - nowe, ekologiczne
materiaty stykowe do niskonapigciowych
tacznikéw elektrycznych.

mgr inz. D. Wéjcik-
-Grzybek

04-9-9209-2

Kompozyty ceramiczne o ekstremalnie wyso-
kiej energii pekania.

doc dr hab. inz.
H. Tomaszewski

02-9-9210-2

Modyfikacje wtasnosci warstw powierzchnio-
wych polimeréw przy pomocy bombardowa-
nia jonowego.

prof. dr hab. inz.
A. Turos

10

10-9-9211-2

Projektowanie i wytwarzanie
Swiattowodowych wtékien fotonicznych ze
szkiel wieloskiadnikowych.

dr inz. R. Buczynski

11

07-9-9216-3

Badanie wptywu zjawisk opto-mechanicznych
i termicznych wystepujacych w obszarze ak-
tywnym lasera pétprzewodnikowego na jego
strukture modowg.

dr inz. A. Koztowska

11-9-9217-3

Tworzenie, stabilno$¢ termiczna i wtasnosci
magnetyczne nanokrystalicznych stopéow Fe-
CoNiZrB i Fe-RE-B.

prof. dr hab.
M. Kopcewicz

14-9-9219-3

Identyfikacja centréw defektowych
determinujacych pétizolujagce wiasnosci InP.

dr inz. R. Koztowski

18-9-9221-3

Samo-organizujace si¢ mikro- i nanomateriaty
tlenkowe o periodycznym uporzadkowaniu.

dr D. Pawlak
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Lp.

Nr zlecenia

Temat

Kierownik

15

18-9-9220-3

Polikrystaliczny granat itrowo-glinowy Nd:
YAG do zastosowan laserowych.

prof. dr hab. inz.
T. Lukasiewicz

16

18-9-9218-3

Badanie warstw wzrostu i wlasnosci scyn-
talacyjnych domieszkowanych krysztatow
LuAlO, (LuAP)

dr inz. Z. Gatazka

17

18-9-9224-3

Nowe tlenkowe materiaty krystaliczne
dla optoelektroniki BOYS, LCBB, BiBO,
KYW, KYbW.

mgr inz. J. Kisielewski

18

20-9-9225-3

Otrzymywanie i charakteryzacja apodyzo-
wanych fazowych elementéw dyfrakcyj-
nych.

mgr inz. G. Adamkie-
wicz

19

04-9-9228-4

Laczenie ceramiki ZrO, ze stalg zaroodporng
z wykorzystaniem procesu reaktywnej syntezy
zwigzkéw miedzymetalicznych.

mgr inz. D. Kalinski

20

06-9-9229-4

Wzrost jednorodnych mieszanych
krysztatow potprzewodnikéw Ga, In As,
GaAs, P_oraz Ga, In Sb (x=0.05-0,20)

dr inz. A. Hruban

21

04-9-9235-4

Wptyw sktadu chemicznego i granulome-
trycznego proszkéw ALO,, Cr na strukture i
wybrane wiasciwosci materiatéw gradiento-
wych.(Promotorski).

doc. dr hab. inz.
K Pietrzak

22

10-9-9233-4

Metamateriat z dielektryka i sieci nanodru-
kéw: projektowanie, wytwarzanie i charak-
teryzacja.

prof. dr hab. T. Szoplik

23

05-9-9234-4

Planarne dielektryczne struktury laserowe
otrzymane metoda implantacji jonéw - tech-
nologia, modelowanie i badania.

prof. dr hab. inz.
M. Malinowski

24

16-9-9236-4

Metoda i przyrzad do pomiaru
przewodnosci cieplnej wtasciwej cienkich
struktur warstwowych.

dr inz. S. Achmatowicz

25

20-9-9237-4

Nanokrystaliczne warstwy GaN otrzymane
metoda selektywnego wzrostu w planarnym
magnetronowym sputronie przydatne do bu-
dowy przezroczystych cienkowarstwowych
tranzystoréw polowych TFT.

mgr inz. A. Jagoda

PROJEKTY CELOWE

Lp.

Nr zlecenia

Temat

Kierownik

10-0-0065-2

Opracowanie i wdrozenie szkla na filtry
ochronne przed promieniowaniem lasero-
wym z zakresu bliskiej podczerwieni.

dr inz. R. Stepien

76




Granty realizowane w ITME w 2004 r.

31-0-0400-4

ochronie srodowiska i technice wojskowe;j.
PBZ MNIil 009/T11/2003

Lp. | Nr zlecenia Temat Kierownik
> | 04-0-0071-3 Nakia@k{ stykq\‘ave' z kompozytu WC-Ag do mer K. Eryiliian
stycznikéw prézniowych.
Opracowanie i wdrozenie diod laserowych
3 | 17-0-0072-3 |na pasmo 810 nm do zastosowan medycz- |inz. M. Teodorczyk
nych i przemystowych.
Opracowanie i wdrozenie technologii gal-
4 | 08-0-0073-0 | wanicznego ztocenia i srebrzenia metoda mgr inz. Z. Wilifiski
pradéw impulsowych.
PROJEKTY ZAMAWIANE KBN
Lp. | Nr zlecenia Temat Kierownik
Elementy i moduty optoelektroniczne
do zastosowan w medycynie, przemysle, prof. dr hab.

Z. Jankiewicz

PROJEKTY ZAMAWIANE (z innymi podmiotami)

Lp. | Nr zlecenia Temat Kierownik
Modyfikacja warstwy wierzchniej
materialéw polimerowych do zastosowan ey
1 | 02-0-0074-4 konstrukcyjnych. (PE. PBZ-KBN-095/T08/ doc. dr hab. J. Jagielski
2003)
Projektowanie i technologia wytwarzania
metalowo-ceramicznych funkcjonalnych
2 | 04-0-0076-4 |Mterialow gradientowyeh spetmiajacyeh | g0 r b, K. pietrzak
okreslone wymagania cieplno-mechaniczne
oraz badanie ich wiasnosci.
(P PBZ-KBN-100/T08/2004)
o |06-0.0068-, | Nowe maeraly dla sinreniles | larinz. A, Hruban,
) 02-0-0069-2 | P° prze odmifi z grupy TV z MEaMt | 4r M. Palczewska
L przejsciowymi. UW WF
35-0-0062-2, | Niebieska optoelektronika-detektory UV. L
* | 20:0-0075-4 |11 Faza S

Granty z innymi podmiotami

Nr zlecenia

Temat

Kierownik

18-9-9226-4

Monokrysztaty Sr Ba, Nb,O,, gdzie x=0.40;
0.61; 0.75. Otrzymywanie i nieliniowa
odpowiedz dielektryczna.(Uniwersytet
Slaski)

prof. dr hab. inz.
T. Lukasiewicz
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Lp. | Nr zlecenia Temat Kierownik
Wykonanie heterostruktur do badan 4. o

4 | ARl dogwiadczalnych. (Politechnika Szczecifiska) Q8 102, L Tholirzaniski
Opracowanie i wykonanie probek stykow

5| pdioageu, PN AR FESMI) 1 WOARI0 souktume | & v diman
réwnomiernej i drobnoziarnistej do badan
mechanizméw erozji. (Pol. £.6dzka)

INNE (Granty zagran., SPUB-y, 6 PR UE)

Lp. | Nr zlecenia Temat Kierownik
Zaawansowane systemy mikroelektro-

1 |319-9207-4 |Mechaniczne (MEMS) w lacznosci na\|, 0 5 oy A Jeleriski
czestotliwosciach radiowych i falach milime-
trowych. AMICOM (Bruksela + SPUB-M)
Obrazowanie z wykorzystaniem neutral-

2 | 05-9-9232-4 |nych atoméw helu. INA (Bruksela +|mgr B. Surma
SPUB-M)
Metamaterialy dla fal radiowych i milime-

3 | 18-9-9238-4 [trowych oraz dla fotonicznych supersieci.
(METAMORFOZA Bruksela + SPUB-M)
Opracowanie odpornych na radiacje¢

4 | 14-9-9215.3 Preyreadow potprzewodnikowych dla akeela-| ), ¢ Nogcarsewska
toréw zderzeniowych o bardzo duzej gestosci
czastek. (SPUB-CERN)
Wszechstronne zaawansowane badanie la- £ dr hab. in;

6 | 31-8-8179-4 |ser6w z warstwa aktywng InGaAsN- CAR- pArOJ;:Ie:’lsl?i s
DINAL )
Nowe pétprzewodnikowe materiaty kompo- e

7 | 06-8-8180-4 | " P et ty kompo-| 4t inz. A. Hruban
Lasery z arsenku galu w drugim oknie kropki | prof. dr hab. inz.

i R kwantowej. GSQ A. Jeleriski
Uszlachetnianie powierzchni polimeréw £ dr hab. in;

9 | 02-9-9204-2 |dla celéw technicznych i biomedycznych. | BOp ©° 12 10
QATAR '

10 | 02-9-9203-2 | Badania EPR-owskie. FENIKS dr M. Palczewska
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Wskazowki dla autora

Redakcja czasopisma Materiaty Elektroniczne prosi o nadsyfanie artykutow pocztg
elektroniczng na adres ointe@sp.itme.edu.pl lub na no$niku magnetycznym w na-
stepujacych formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika

Word 6.0 lub 7.0 PCX, TIF, BMP, WFM, WPG

1. Grafika (materialy ilustracyjne) powinny by¢ zapisane w oddzielnych plikach. Kaz-
dy materiat ilustracyjny (rysunek, tabela, fotografia itp.) w innym. Pliki moga by¢
poddane kompresji: ZIP, ARJ.

2. Objetos¢ do 15 str.

3. Tekst powinien by¢ pisany w sposdb ciagty. Materiaty ilustracyjne (rysunki, ta-
bele, fotografie itp.) powinny by¢ umieszczone poza tekstem. Podpisy do rysun-
kow... itp. w jezyku: polskim i angielskim, rdwniez winny by¢ zapisane w oddziel-
nym pliku.

4. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac sig nastgpujace elementy: tytut
naukowy, imig i nazwisko autora, nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail. Na
srodku stronicy tytut artykutu, rowniez w jezyku angielskim.

5. Materiaty ilustracyjne, streszczenie, bibliografia, wzory:

— Do artykutu nalezy dotaczy¢ streszczenie nie przekraczajace 200 stow w jezy-
ku polskim i angielskim.

— W przypadku wzoréw i materiatow ilustracyjnych nie bedacych oryginalnym
dorobkiem autora/éw nalezy zacytowac ich zrédfo, umieszczajac je w biblio-
grafii.

— Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

— Pozycije bibliograficzne nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych w kolej-
nosci ich wystepowania.

Przyktad na opis bibliograficzny artykutu z czasopisma:

[1] Tomaszewski H., Strzeszewski J., Gebicki W.: The role of residual stresses in

layered composites of Y-ZrOo and Alp0O3. J.Europ.Ceram.Soc. vol. 19, 1990,

no. 67, 255-262

Przyktad na opis bibliograficzny ksigzki:

Raabe J., Bobryk E.: Ceramika funkcjonalna. Warszawa: Politechnika Warszawska

1997, 152 s.

6. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskiej.
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-‘ INSTYTUT TECHNOLOGII

- - MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
I | Mﬁ ul. Woélczynska 133, 01-919 Warszawa

tel./fax-dyrektor: (4822) 8359003  tel.: (4822) 8353041-9
e-mail: itme@sp.itme.edu.pl http://sp.itme.edu.pl

e N

Gléwne kierunki dziatalnosci Instytutu Technologii Materiatéw Elekiro- )
nicznych - prowadzenie badar naukowych i ra:%adawczo-rozwoiowych
dotyczqcych: technologii otrzymywania i efeEiywnego wykorzystania ma-
teriatéw elektroniczn;g'n.

Dziatania te dotyczq nastepujqcych materiatéw i zwiqzkéw pétprzewod-
nikowych: (Si, GaAs, GaP nAs,cf;lP): epitaksjalne warstwy pétprzewodni-
kowe (Si, GaAs. GaF InP GaAsP InGaAs, InGaAsP InGaAlP GaAlAs,
InAlAs); materialy laserowe (YAP YAG: Nd. Er; Pr, Ho, Tm, Cr): epitak-
sjalne warstwy YAG; materiaty elektrooptyczne i piezoelekiryczne (kwarc.
LiNbO3, LiTaO3, LioB4O7); materialy optoelekironiczne i nieliniowe
(CaF9, BaFg, boran baru BBOJ; materialy oiowlzxod wysokotemge-
raturowe warstwy nadprzewodzqce (SrlaGaOy4, SrlaAlO 4, CaNdAIOy,
NdGaO3); materialy i ksztaltki ceramiczne (Al7O4, @ O3, ZrO9,
SigNy); szkla o zadanych charakterystykach speldra?nya'n i aﬁiywne wiok-
na $wiatowodowe i obrazowody; kompozyty metalowo-ceramiczne; zig-

cza zaawansowanych materiatéw ceramicznych (SigN4, AIN) i kompo-
éw z metalami; kompoiry metalowe i czyste metale (Ga, In, Al, Cu,

n, Ag, Sb); pasty do ukladéw hybrydowych; oraz zastosowania ic
w podzespotach: diody Schottky’ego, tranzystory FET i HEMT; lasery, fo-
etektory; filtry i rezonatory z akustyczng falq powierzchniowq; maski
chromowe do fotolitografii.
Instytut wykonuje ustugi w zakresie technologii HI-TECH takich jak: fotoli-
tografia, elekironolitografia, osadzanie cienkich warstw, obrébka ter-
miczna oraz charakteryzacja materiatéw (spektrometria mas i Méssbave-
ra, FTIR, EPR, ICP RBS, spektrometria IR i U@?obsorpcia atomowa, wyso-
korozdzielcza dyfrakcja rentgenowska, fotoluminescencja, DLTS, PITS, mi-
kroskopia optyczna i elekironowa; charakteryzacja ponespoléw elekiro-
nicznych: pomiary impedancyjne i pomiary widm promieniowania i szu-
méw). ;
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